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標準的応用例

概要

高精度クワッド・オペアンプ（LT1014）
高精度デュアル・オペアンプ（LT1013）

LT ®1014は、業界標準の 14ピン DIP製品であるLM324/
LM348/OP-11/4156のピン配置の設計を直接グレードアップ
する最初の高精度クワッド・オペアンプです。仕様に妥協す
る必要がなくなった上に、複数のシングル・オペアンプで構
成する場合と比較して、基板スペースおよびコストを節約でき
ます。

LT1014は、50µVの低オフセット電圧、0.3µV/℃のドリフト、
0.15nAのオフセット電流、800万倍の利得、117dBの同相
除去比、および 120dBの電源電圧除去比という特性により、
真に高精度な 4つのオペアンプとしての水準を満たしていま
す。特に重要なのは低オフセット電圧です。クワッドのピン配
置では、オフセット・ゼロ端子が存在しないためです。消費
電流は 1つのアンプ当たりわずか 350µAですが、新しい出力
段設計により、20mAを超える負荷電流をソースおよびシンク
することができると同時に、高い電圧利得を維持します。

同様に、LT1013は、8ピンの業界標準ピン配置で最初の高
精度デュアル・オペアンプであり、MC1458/MC1558、LM158、
OP-221などの普及デバイスの性能を向上させたものです。
LT1013の仕様は、LT1014の仕様と同様です（むしろ多少優
れています）。

LT1013および LT1014は、両方とも 5V単一電源で動作でき
ます。入力電圧範囲には、グランドが含まれます。出力もグ
ランドから数 mV以内まで振幅可能です。これまでの単一電
源設計では顕著であったクロスオーバ歪みは除去されていま
す。± 15V電源と 5V単一電源での完全な仕様一式が用意
されています。

特長

アプリケーション

n 単一電源動作
  入力電圧範囲をグランドまで拡張
  電流シンク時にグランドまでの出力振幅可能
n 高精度仕様で1458および324とピン互換
n	 保証されたオフセット電圧：最大150µV
n 保証された低ドリフト：最大2µV/℃
n 保証されたオフセット電流：最大0.8nA
n 保証された高利得
  負荷電流5mA時：最小1500000
  負荷電流17mA時：最小800000
n 保証された低消費電流：最大500µA
n 低電圧ノイズ（0.1Hz～10Hz）：0.55µVP-P
n 0P-07より良好な低電流ノイズ：0.07pA/√Hz

n バッテリ駆動の高精度計測装置
  ストレイン・ゲージ信号調整装置
  熱電対アンプ
  計装アンプ
n 4mA～20mAの電流ループ・トランスミッタ
n 複数の制限スレッショルド検出
n アクティブ・フィルタ
n 複数の利得ブロック
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タイプKの熱電対を使用する。
全ての抵抗は1%精度の皮膜抵抗。
冷接点温度補償の精度は、0°C～60°Cの範囲で±1°C。
出力Cには4番目のアンプを使用する。

LT1014のオフセット電圧分布3チャネル熱電対温度計
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L、LT、LTC、LTM、Linear Technology および Linear のロゴはリニアテクノロジー社の登録
商標です。他の全ての商標はそれぞれの所有者に所有権があります。
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TJMAX = 150°C, θJA = 190°C/W
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TJMAX = 125°C, θJA = 55°C/W
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廃品パッケージ
代替供給源としてNパッケージまたはSWパッケージを検討してください

絶対最大定格

ピン配置

電源電圧.................................................................................±22V
差動入力電圧 ........................................................................ ±30V
入力電圧 ...........................................................正電源電圧と同じ
   ..................................................負電源電圧より5V低い
出力短絡時間 ......................................................................無期限
保存温度範囲
 全グレード ......................................................... –65℃～150℃

リード温度（半田付け、10秒） ................................................300℃
動作温度範囲
 LT1013AM/LT1013M/ 

LT1014AM/LT1014M........................................... – 55℃～125℃
 LT1013AC/LT1013C/LT1013D 

LT1014AC/LT1014C/LT1014D ....................................0℃～70℃
 LT1013I/ LT1014I .................................................. – 40℃～85℃

（Note 1）

廃品パッケージ廃品パッケージ
代替供給源としてNパッケージまたはS8パッケージを 

検討してください
代替供給源としてNパッケージまたはS8(N8ではない) 

パッケージを検討してください
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発注情報
鉛フリー仕様 テープアンドリール 製品マーキング パッケージ 温度範囲
LT1013DS8#PBF LT1013DS8#TRPBF 1013 8-Lead Plastic SO 0°C to 70°C
LT1013IS8#PBF LT1013IS8#TRPBF 1013I 8-Lead Plastic SO –40°C to 85°C 

LT1013ACN8#PBF LT1013ACN8#TRPBF LT1013ACN8 8-Lead PDIP 0°C to 70°C
LT1013CN8#PBF LT1013CN8#TRPBF LT1013CN8 8-Lead PDIP 0°C to 70°C
LT1013DN8#PBF LT1013DN8#TRPBF LT1013DN8 8-Lead PDIP 0°C to 70°C
LT1013IN8#PBF LT1013IN8#TRPBF LT1013IN8 8ピンPDIP –40°C to 85°C
LT1014DSW#PBF LT1014DSW#TRPBF LT1014DSW 16-Lead Plastic SO 0°C to 70°C
LT1014ISW#PBF LT1014ISW#TRPBF LT1014ISW 16-Lead Plastic SO –40°C to 85°C
LT1014ACN#PBF LT1014ACN#TRPBF LT1014ACN 14-Lead PDIP 0°C to 70°C
LT1014CN#PBF LT1014CN#TRPBF LT1014CN 14-Lead PDIP 0°C to 70°C
LT1014DN#PBF LT1014DN#TRPBF LT1014DN 14-Lead PDIP 0°C to 70°C
LT1014IN#PBF LT1014IN#TRPBF LT1014IN 14-Lead PDIP –40°C to 85°C
LT1013AMJ8#PBF LT1013AMJ8#TRPBF LT1013AMJ8 8-Lead CERDIP –55°C to 125°C (OBSOLETE)

LT1013MJ8#PBF LT1013MJ8#TRPBF LT1013MJ8 8-Lead CERDIP –55°C to 125°C (OBSOLETE)

LT1013ACJ8#PBF LT1013ACJ8#TRPBF LT1013ACJ8 8-Lead CERDIP 0°C to 70°C (OBSOLETE)

LT1013CJ8#PBF LT1013CJ8#TRPBF LT1013CJ8 8-Lead CERDIP 0°C to 70°C (OBSOLETE)

LT1013AMH#PBF LT1013AMH#TRPBF LT1013AMH 8-Lead TO-5 Metal Can –55°C to 125°C (OBSOLETE)

LT1013MH#PBF LT1013MH#TRPBF LT1013MH 8-Lead TO-5 Metal Can –55°C to 125°C (OBSOLETE)

LT1013ACH#PBF LT1013ACH#TRPBF LT1013ACH 8-Lead TO-5 Metal Can 0°C to 70°C (OBSOLETE)

LT1013CH#PBF LT1013CH#TRPBF LT1013CH 8-Lead TO-5 Metal Can 0°C to 70°C (OBSOLETE)

LT1014AMJ#PBF LT1014AMJ#TRPBF LT1014AMJ 14-Lead CERDIP –55°C to 125°C (OBSOLETE)

LT1014MJ#PBF LT1014MJ#TRPBF LT1014MJ 14-Lead CERDIP –55°C to 125°C (OBSOLETE)

LT1014ACJ#PBF LT1014ACJ#TRPBF LT1014ACJ 14-Lead CERDIP 0°C to 70°C (OBSOLETE)

LT1014CJ#PBF LT1014CJ#TRPBF LT1014CJ 14-Lead CERDIP 0°C to 70°C (OBSOLETE)
より広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社へお問い合わせください。 
鉛ベースの非標準仕様の製品の詳細については、弊社へお問い合わせください。
鉛フリー製品のマーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/ をご覧ください。 
テープアンドリールの仕様のマーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel/ をご覧ください。

http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/
http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel
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電気的特性

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS

LT1013AM/AC 
LT1014AM/AC

LT1013C/D/I/M 
LT1014C/D/I/M

UNITSMIN TYP MAX MIN TYP MAX

VOS Input Offset Voltage LT1013 
LT1014 
LT1013D/I, LT1014D/I

40 
50

150 
180

60 
60 
200

300 
300 
800

µV 
µV 
µV

Long-Term Input Offset Voltage 
Stability

0.4 0.5 µV/Mo.

ISO Input Offset Current 0.15 0.8 0.2 1.5 nA

IB Input Bias Current 12 20 15 30 nA

en Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 0.55 0.55 µVP-P

en Input Noise Voltage Density fO = 10Hz 
fO = 1000Hz

24 
22

24 
22

nV/√Hz 
nV/√Hz

in Input Noise Current Density fO = 10Hz 0.07 0.07 pA/√Hz

Input Resistance – Differential 
 Common Mode

(Note 2) 100 400 
5

SFlb 70 300 
4

MΩ 
GΩ

AVOL Large-Signal Voltage Gain VO = ±10V, RL = 2k 
VO = ±10V, RL = 600Ω 

1.5 
0.8

8.0 
2.5

SFlb 1.2 
0.5

7.0 
2.0

V/µV 
V/µV

Input Voltage Range   13.5 
–15.0

  13.8 
–15.3

SFlb   13.5 
–15.0

  13.8 
–15.3

V 
V

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = 13.5V, –15.0V 100 117 97 114 dB

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = ±2V to ±18V 103 120 100 117 dB

Channel Separation VO = ±10V, RL = 2k 123 140 120 137 dB

VOUT Output Voltage Swing RL = 2k ±13 ±14 ±12.5 ±14 V

Slew Rate 0.2 0.4 0.2 0.4 V/µs

IS Supply Current Per Amplifier 0.35 0.50 0.35 0.55 mA

 注記がない限り、TA = 25℃、VS = ±15V、VCM = 0V。

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS

LT1013AM/AC 
LT1014AM/AC

LT1013C/D/I/M 
LT1014C/D/I/M

UNITSMIN TYP MAX MIN TYP MAX

VOS Input Offset Voltage LT1013 
LT1014 
LT1013D/I, LT1014D/I

60 
70 

250 
280 

90 
90 
250

450 
450 
950

µV 
µV 
µV

IOS Input Offset Current 0.2 1.3 0.3 2.0 nA

IB Input Bias Current 15 35 18 50 nA

AVOL Large-Signal Voltage Gain VO = 5mV to 4V, RL = 500Ω 1.0 1.0 V/µV

Input Voltage Range 3.5   3.8 
– 0.3

3.5 
0

  3.8 
– 0.3

V 
V

VOUT Output Voltage Swing Output Low, No Load 
Output Low, 600Ω to Ground 
Output Low, ISINK = 1mA 
Output High, No Load 
Output High, 600Ω to Ground

 
 
 

4.0 
3.4

15 
5 

220 
4.4 
4.0

25 
10 
350 

 
 
 

4.0 
3.4

15 
5 

220 
4.4 
4.0

25 
10 

350 

mV 
mV 
mV 

V 
V

IS Supply Current Per Amplifier 0.31 0.45 0.32 0.50 mA

注記がない限り、TA = 25℃、VS
+ = 5V、VS

– = 0V、VOUT = 1.4V、VCM = 0V。
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l は全温度範囲での規格値を意味する。–55°C ≤ TA ≤ 125℃、VS = ±15V、VCM = 0V。
電気的特性

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS
LT1013AM LT1014AM LT1013M/LT1014M

UNITSMIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX

VOS Input Offset Voltage VS = 5V, 0V; VO = 1.4V 
 – 55°C ≤ TA ≤ 100°C 
VCM = 0.1V, TA = 125°C 
VCM = 0V, TA = 125°C

l 

 

l 

80 
 

80 
120 
250

300 
 

450 
450 
900

90 
 

90 
150 
300

350 
 

480 
480 
960

110 
 

100 
200 
400

550 
 

750 
750 

1500

µV 
 

µV 
µV 
µV

Input Offset Voltage Drift (Note 3) l 0.4 2.0 0.4 2.0 0.5 2.5 µV/°C
IOS Input Offset Current  

VS = 5V, 0V; VO = 1.4V
l 

l

0.3 
0.6

2.5 
6.0

0.3 
0.7

2.8 
7.0

0.4 
0.9

5.0 
10.0

nA 
nA

IB Input Bias Current  
VS = 5V, 0V; VO = 1.4V

l 

l

15 
20

30 
80

15 
25

30 
90

18 
28

45 
120

nA 
nA

AVOL Large-Signal Voltage Gain VO = ±10V, RL = 2k l 0.5 2.0 0.4 2.0 0.25 2.0 V/µV

CMRR Common Mode Rejection VCM = 13.0V, –14.9V l 97 114 96 114 94 113 dB

PSRR Power Supply Rejection 
Ratio

VS = ±2V to ±18V l 100 117 100 117 97 116 dB

VOUT Output Voltage Swing RL = 2k 
VS = 5V, 0V 
RL = 600Ω to Ground 
Output Low 
Output High

l 

 

 

l 

l

±12 
 
 
 

3.2

±13.8 
 
 
6 

3.8

 
 
 

15 

±12 
 
 
 

3.2

±13.8 
 
 
6 

3.8

 
 
 

15 

±11.5 
 
 
 

3.1

±13.8 
 
 
6 

3.8

 
 
 

18 

V 
 
 

mV 
V

IS Supply Current 
Per Amplifier

 
VS = 5V, 0V; VO = 1.4V

l 

l

0.38 
0.34

0.60 
0.55

0.38 
0.34

0.60 
0.55

0.38 
0.34

0.7 
0.65

mA 
mA
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電気的特性

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS
LT1013AC LT1014AC

LT1013C/D/I 
LT1014C/D/I

UNITSMIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX

VOS Input Offset Voltage  
LT1013D/I, LT1014D/I 
VS = 5V, 0V; VO = 1.4V 
LT1013D/I, LT1014D/I 
VS = 5V, 0V; VO = 1.4V

l 

l 

l 

 

l

55 
 

75 
 

240 
 

350 
 

65 
 

85 
 

270 
 

380 
 

80 
230 
110 

 
280

400 
1000 
570 

 
1200

µV 
µV 
µV 

 
µV

Average Input Offset 
Voltage Drift

(Note 3) 
LT1013D/I, LT1014D/I

l 

l

0.3 2.0 0.3 2.0 0.4 
0.7

2.5 
5.0

µV/°C 
µV/°C

IOS Input Offset Current  
VS = 5V, 0V; VO = 1.4V

l 

l

0.2 
0.4

1.5 
3.5

0.2 
0.4

1.7 
4.0

0.3 
0.5

2.8 
6.0

nA 
nA

IB Input Bias Current  
VS = 5V, 0V; VO = 1.4V

l 

l

13 
18

25 
55

13 
20

25 
60

16 
24

38 
90

nA 
nA

AVOL Large-Signal Voltage Gain VO = ±10V, RL = 2k l 1.0 5.0 1.0 5.0 0.7 4.0 V/µV

CMRR Common Mode Rejection 
Ratio

VCM = 13.0V, –15.0V l 98 116 98 116 94 113 dB

PSRR Power Supply Rejection 
Ratio

VS = ±2V to ±18V l 101 119 101 119 97 116 dB

VOUT Output Voltage Swing RL = 2k 
VS = 5V, 0V; RL = 600Ω 
Output Low 
Output High

l 

 

l 

l

±12.5 
 
 

3.3

±13.9 
 
6 

3.9

 
 

13 

±12.5 
 
 

3.3

±13.9 
 
6 

3.9

 
 

13 

±12.0 
 
 

3.2

±13.9 
 
6 

3.9

 
 

13 

V 
 

mV 
V

IS Supply Current per Amplifier  
VS = 5V, 0V; VO = 1.4V

l 

l

0.36 
0.32

0.55 
0.50

0.36 
0.32

0.55 
0.50

0.37 
0.34

0.60 
0.55

mA 
mA

Note 1：絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可
能性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影
響を与える可能性がある。

l は全温度範囲での規格値を意味する。–40℃ ≤ TA ≤ 85℃。LT1013C、LT1013D、LT1014C、LT1014Dの場合は0℃ ≤ TA ≤ 70℃。 
注記がない限り、VS = ±15V、VCM = 0V。

Note 2：このパラメータは設計により保証されており、テストされない。パラメータの標準値
（TYP）は、個々のアンプのパラメータ分布で 60% の歩留まりが得られる値として定義される。
つまり、100 個の LT1014 では、標準的に 240（LT1013 の場合は 120）のオペアンプが、表
示の規定値よりも良好な値を示す。
Note 3：このパラメータの全数テストは行われない。
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標準的性能特性

オフセット電圧ドリフトと代表的な
デバイスの温度
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ウォーム・アップ・ドリフト

BALANCED SOURCE RESISTANCE (Ω)
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オフセット電圧と平衡信号源抵抗

同相除去比と周波数 0.1Hz～10Hzノイズ電源除去比と周波数
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1013/14 TPC05
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IV

)

82 4 6 10

TA = 25 C
VS = 2V TO 18V

1013/14 TPC06

10Hzの電圧ノイズ分布ノイズ・スペクトル 消費電流と温度
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1013/14 TPC07
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1013/14 TPC08
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VS = ±15V

VS = 5V, 0V

1013/14 TPC09
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標準的性能特性

INPUT BIAS CURRENT (nA)
0CO

M
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S 
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+5
V,

 0
V 
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ON M
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S  = ±15V (V)

15

10

5

0

–5

–10

–15
–5 –10 –15 –20 –25 –30

TA = 25°C

VS = 5V, 0VVS = ±15V

1013/14 TPC10

入力バイアス電流と同相電圧 

TEMPERATURE (°C)
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0
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VCM = 0V

VS = 5V, 0V

VS = ±15V

VS = ±2.5V

1013/14 TPC12

TEMPERATURE (°C)
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A)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 50 75–25 25 100 125

VCM = 0V

VS = 5V, 0V
VS =

 ±2.5V

VS = ±15V

1013/14 TPC11

入力バイアス電流と温度

大信号過渡応答、VS = ±15V

5V
/D

IV

AV = +1 50µs/DIV 1013/14 TPC15

大信号過渡応答、VS = 5V、0V

AV = +1 10µs/DIV 1013/14 TPC18

無負荷
入力 = 0V～4Vのパルス

4V

2V

0V

小信号過渡応答、VS = ±15V

20
m

V/
DI

V

AV = +1 2µs/DIV 1013/14 TPC14

大信号過渡応答、VS = 5V、0V

AV = +1 10µs/DIV 1013/14 TPC17

RL = 4.7kを5Vに接続
入力 = 0V～4Vのパルス

4V

2V

0V

出力飽和電圧とシンク電流と温度

TEMPERATURE (°C)
–50 –25 0 25 50 75 100 125

SA
TU

RA
TI

ON
 V

OL
TA

GE
 (V

)

10

1

0.1

0.01

V+ = 5V TO 30V
V– = 0V

ISINK = 10mA

ISINK = 5mA

ISINK = 1mA

ISINK = 100µA
ISINK = 10µA

ISINK = 0

1013/14 TPC13

AV = +1 20µs/DIV 1013/14 TPC16

RL = 600Ωをグランドに接続
入力 = 0V～100mVのパルス

小信号過渡応答、VS = 5V、0V

100mV

50mV

0

入力オフセット電流と温度
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標準的性能特性

電圧利得と周波数

FREQUENCY (Hz)
0.01 0.1
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LT
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IN

 (d
B)

1M 10M1 10 100 1k 10k 100k
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80
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40

20
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–20

VS = ±15VVS = 5V, 0V

TA = 25°C
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1013/14 TPC21

LOAD RESISTANCE TO GROUND (Ω)
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E 
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)
1M

10M

1k 10k

VO = 20mV TO 3.5V
WITH VS = 5V, 0V

TA = 25°C, VS = ±15V

TA = –55°C, VS = ±15V

TA = 125°C, VS = ±15V

TA = –55°C, VS = 5V, 0V

TA = 25°C, VS = 5V, 0V

TA = 125°C, VS = 5V, 0V

VO = ±10V WITH VS = ±15V

1013/14 TPC20

出力短絡電流と時間
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–20
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–40
3

–55°C

25°C

25°C

125°C

125°C

–55°C VS = ±15V

1013/14 TPC19

電圧利得と負荷抵抗

利得、位相と周波数 チャネル分離と周波数

アプリケーション情報

FREQUENCY (MHz)
0.1 0.3
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LT

AG
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IN

 (d
B)

20

10

0

–10

PHASE SHIFT (DEGREES)
80
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160

180

200

1 3 10

TA = 25°C
VCM = 0V
CL = 100pFPHASE

±15V

5V, 0V

±15V

5V, 0V

GAIN

1013/14 TPC22
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B)
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140

120

100
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100k100 1k 10k 1M
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THERMAL

INTERACTION
RS = 1kΩ

RS = 100Ω

VS = ±15V
TA = 25°C
VIN = 20Vp-p to 5kHz
RL = 2k

LIMITED BY
PIN TO PIN

CAPACITANCE

1013/14 TPC23

単一電源動作
LT1013/LT1014は、単一電源動作、つまり、負電源が 0Vで
あるときの動作が完全に規定されています。入力電圧範囲
には、グランドが含まれます。出力はグランドから数 mVの
範囲内までの振幅が可能です。ただし、単一電源動作で
は、入力と出力の両方で特殊な難題が生じることがあります。
LT1013/LT1014には、これらの問題に対処する具体的な回路
があります。

入力では、何らかの条件で、あるいは過渡的に駆動信号が
0Vを下回ることがあります。入力がグランドよりも数百mV
低くなると、LM124、LM158、OP-20、OP-21、OP-220、OP-221、

OP-420などの単一電源デバイスでは、以下に示す 2つの顕
著な問題が発生することがあります。

a) 入力がグランドよりダイオードの電圧降下分だけ低い電圧
を超えて低くなると、IC基板（V –端子）から入力へ電流が無
制限に流れます。こうなると、ICが破壊される可能性があり
ます。LT1013/LT1014では、400Ωの抵抗が入力に直列に挿
入されているため（回路図参照）、入力がグランドより5V低く
なった場合でも、デバイスは保護されます。
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b) 入力がグランドより400mV低くなると（25℃のとき）、入力段
（トランジスタQ3およびQ4）が飽和し、出力に位相の反転が
起こります。この状態は、サーボ・システムでのロックアップの
原因になります。独自の位相反転保護回路（Q21、Q22、Q27、
Q28）により、以下に示すように、LT1013/LT1014の出力は、入
力が-1.5Vのときでも反転しません。
ただし、位相反転保護回路が機能しない状況が 1つあります。
LT1013のもう一方のアンプ、または LT1014の他の 3つのア
ンプのうち特定の 1つのアンプが出力で負の飽和状態まで強
く駆動されている場合です。
位相反転保護が機能しないアンプとその条件は、以下のとお
りです。

アンプ Dの出力が負の飽和状態のときは、アンプA。 
アンプ Bおよび Cの出力は影響を受けません。

アンプCの出力が負の飽和状態のときは、アンプ B。 
アンプAおよびDの出力は影響を受けません。

アンプ Bの出力が負の飽和状態のときは、アンプC。 
アンプAおよびDの出力は影響を受けません。

アプリケーション情報
アンプAの出力が負の飽和状態のときは、アンプ D。 
アンプ Bおよび Cの出力は影響を受けません。

前述の単一電源デバイスは、出力で、グランドから600mV以内
まで振幅できない（OP-20）か、グランドまで振幅するときには
数µAを超える電流をシンクすることができません（LM124、
LM158）。LT1013/LT1014の全てのNPN出力段では、出力が
飽和するまで、その低出力抵抗特性と高利得特性が維持され
ます。

両電源動作では、出力段にクロスオーバ歪みが発生しません。

コンパレータ・アンプ

LT1013/LT1014の単一電源動作は、TTL互換出力の高精度
コンパレータとしての用途に適しています。

オペアンプとコンパレータの両方を使用するシステムでは、
LT1013/LT1014が複数の役割を果たすことができます。例え
ば、LT1014では、デバイスの 2つをオペアンプとして使用し、
残りの 2つをコンパレータとして使用できます。

4V

LT1013/LT1014
位相の反転なし 

2V

4V

0V

6VP-P入力、–1.5V～4.5V

4V

LM324、LM358、OP-20
出力位相の反転を示す

VS = 5V、0V

4

2

0

–100

0

2

0

0

100

 
IN

PU
T 

(m
V)

 
OU

TP
UT

 (V
)

 
IN

PU
T 

(m
V)

 
OU

TP
UT

 (V
)

入力が負の同相電圧範囲を超えた場合の電圧フォロワ 

コンパレータの立ち上がり応答時間 
10mV、5mV、2mVオーバードライブ

コンパレータの立ち下がり応答時間  
10mV、5mV、2mVオーバードライブ

2V2V

0V0V

4

50µs/DIV VS = 5V、0V 50µs/DIV
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標準的応用例

アプリケーション情報

低電源電圧動作 

LT1013/LT1014が正常に動作するための最小電源電圧は、
3.4Vです (Ni-Cdバッテリ3個 )。この電圧での標準の消費
電流は 290µAであるため、電力損失はアンプ当たりわずか
1mWです。

ノイズ・テスト
ノイズ・テストおよび計算に関するアプリケーション情報につ
いては、LT1007または LT1008のデータシートを参照してく
ださい。

オフセット電圧およびオフセット・ドリフトと
温度のテスト回路

–

+
LT1013
OR LT1014

LT1013/14 F06

15V

–15V

100Ω*

50k*

50k*

VO

熱電ポテンシャルの低い抵抗に
する必要がある。
この回路は、電源電圧を±20Vに
大きくした条件で、バーンイン
構成としても使用される。
VO = 1000VOS

*

**

50MHz熱変換型RMS/DCコンバータ

–

+

–

+

LT1014

LT1014

8

10

9

7

4

11

6

5

0V TO 4V
OUTPUT

10k*

10k*10k*

10k*

10k

10k*

20k
FULL-
SCALE
TRIM

5V

–

+
LT1014 14

13

12

10k*100k*

0.01

0.01

–

+
LT1014 1

2

3

100k*

0.01

300Ω*

30k*

1µF

1µF

10k

10k

T1A T1B T2B T2A

BRN RED RED

GRN GRN

BRN

INPUT
300mV–
10VRMS

5V

精度2% (DC～50MHz)
波高率性能は100:1
精度0.1%の抵抗。
T1～T2 = YELLOW SPRINGS INST.社製のサーミスタ複合部品#44018。
T1とT2は発泡スチロールに封入。
消費電力は7.5mW。

*

30k*

1013/14 TA03

–

+
1/2 LT1013

8

4

7

5

6

5V

OUTPUT A

R2

R1

1µF1µF

5

2

3

15

6

18

+INPUT

–INPUT

–

+
1/2 LT1013

1

3

2
OUTPUT B

R2

R1

1µF

8

11

12

14

7

13

+INPUT

–INPUT

1/2 LTC1043

1/2 LTC1043

16

0.01

OFFSET = 150mV

GAIN =       + 1.

CMRR = 120dB.
COMMON MODE RANGE IS 0V TO 5V.

R2
R1

1µF

1013/14 TA04

5V単一電源デュアル計装アンプ
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標準的応用例

–

+

–

+
A2

LT1014

6

5

7

6.98k*

1k*

5k
FLOW
CALIB1µF

10M
RESPONSE

TIME

100k

1M*

–

+
A1

LT1014

2

3

1

1M*

1M*

6.25k**

1M*

T2T1

3.2k*

3.2k**

6.25k**

15Ω
DALE

HL-25

A4
LT1014

12

13

14

4

11

15V

–15V

300pF

4.7k

15V

OUTPUT
0Hz TO 300Hz =
0 TO 300ML/MIN

1N4148

–

+
A3

LT1014

9

10

8 100k

100k

0.1

100k

383k*

2.7k

–15V

LT1004-1.2

2N4391

15Ω HEATER RESISTOR
FLOWFLOW

PIPE

T1 T2
精度1%の皮膜抵抗。
YSIサーミスタ・ネットワークに付属。
T1、T2のYSIサーミスタ・ネットワーク= #44201。
パイプ内の流量はT1-T2間温度差の抵抗値に反比例する。
A1とA2には利得がある。A3とA4からは、線形周波数
出力が得られる。

*
**

15V

1013/14 TA06

熱線風速計

–

+

–

+

–

+
A4

LT1014

13

14

12
0V TO 10V = 

0 TO 1000 FEET/MINUTE10M
RESPONSE
TIME
ADJUST

1µF

1µF

100k

A3
LT1014

9

8

10

500k

2M
FULL-
SCALE
 FLOW

12k

A2
LT1014

6

7

5

150k*2k

Q2

Q4

Q3

Q1

Q5
TIE CA3046 PIN 13
TO –15V. DO NOT USE Q5

13

–15V

1000pF

33k

2k

Q1–Q4
CA3046

1k
ZERO
FLOW

3.3k LT1004-1.2
4

6, 8
–15V

150k*

+15V

–

+
A1

LT1014

2

1

3

Q6
TIP12O OR
EQUIVALENT

220

500pF

15V

–15V

4

11

0.01µF
10k*

27Ω
1W

2k*

#328

ランプのガラス外壁部分を#328ランプから取り外す。
A1は#328ランプを一定温度にサーボ制御する。
A2とA3は風速に対する直線出力を示す。
精度1%の抵抗。*

1013/14 TA05

液体流量計
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標準的応用例

5V電源動作の高精度計装アンプ

–

+
LT1014

6

5

–

+
LT1014

2

3

7

1

200k*

200k*

RG (TYP 2k)

†

†

†

†

5V

5V

20k

20k

–INPUT

+INPUT

–

+
LT1014

13

12

14

10k

10k

10k*

10k* 10k*

10k*

OUTPUT

4

11

5V

–

+

LT1014

9

10

8TO
INPUT

CABLE SHIELDS

精度1%の皮膜抵抗。10kのマッチング精度は0.05%

利得の計算式: A =         + 1

信号源インピーダンスが高い場合は、
2N2222 AS ダイオードを使用する。

400,000
RG

*

†

1µF

1013/14 TA07

9Vバッテリ駆動のストレイン・ゲージ信号調整装置

–

+
LT1014

13

12

14

–

+
LT1014

6

5

7

–

+
LT1014

9

10

8

100k

100k

499

499
350Ω

STRAIN GAUGE
BRIDGE

TO A/D RATIO
REFERENCE

2N2219
330Ω

0.01

4.7k

47µF9V

TO A/D

22M
–

+
LT1014

2

3

1

1N4148

100k

100k100k

0.068

15k

0.068

0.068

15k

3k

15

14

7

6

13

9

9V

TO A/D
CONVERT COMMAND

1

5

9V

4

11

74C221

9V

サンプル化動作により、平均動作電流は650μAと低くなる。
4.7kと0.01μFのRCにより、高い∆V/∆Tステップによるストレイン・ブリッジの
長期ドリフトが防止される。 1013/14 TA08
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標準的応用例
5V電源動作のモータ速度コントローラ

タコメータ不要

–

+
A1

1/2 LT1013

2

3

1

6

5

7

100k

0.47330k

1M

6.8M
2k

0.068

–

+

A2
1/2 LT1013

5V
8

4
EIN

0V TO 3V

2k

3.3M

Q1
2N3904

0.47

0.068

Q2

1N4148

1N4148

2k

82Ω
1k

5V

Q3
2N5023

1N4001

1N4001

47

モータ = CANON-FN30-R13N1B。
A1のデューティ・サイクルにより、
モータが調整される。
A2はモータの逆起電力を
サンプリングする。

1/4 CD4016

1013/14 TA09

+

–

+
LT1013

6

5

7

8

4

1k

4.7M

120k

2N2222

OUTPUT

100k*

6.19k

0.005

–

+
LT1013

2

3

1
1N4148

LT1004
1.2V

100k 100Ω

10Ω

20k

0.33
0.1

5V

1N4148

1N4148 1N4148

0.05

2N2222

2N2222

2N2222

4.7k

820
270Ω

820

1N4148
TTL INPUT

1N4148

5V

トリミングなしで全てのVPPプログラミング仕様を満たし、
5V電源で動作する。高電圧の外部電源は不要。
バッテリ電源用途に好適（消費電流は600μA）。
1%精度の金属皮膜抵抗。* 600µs RC

21V

DALE
#TC-10-04

1013/14 TA10

5V電源動作のEEPROMパルス発生器
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標準的応用例

線形化出力機能を備えたメタン濃度検出器

+

–

+

–13

12

14A4
LT1014

74C04

74C04

74C04

470pF
10k470pF

5V

–5V
1N4148

OUTPUT
500ppm TO 10,000ppm
50Hz TO 1kHz

2k

1N4148 (4)

+

–6

5

7A2
LT1014

Q4

Q3Q2

Q1

150k*2k

1000pF

100k*

+

–2

3

1A1
LT1014

4
5V

5k
1000ppm

TRIM

12k*

LTC1044

10µF
4 2 3

5 8 5V

SENSOR

9

10

8A3
LT1014

11

100k*

390k*

LT1004
1.2V

10µF

0.033

14

1

–5V

5V

CD4016

精度1%の金属皮膜抵抗
センサ = CALECTRO-GC ELECTRONICS #J4-807またはFIGARO #813

*

–5V

CA3046

1

14

2.7k

1013/14 TA11

+

+

低消費電力の9V/5Vコンバータ

–

+

LT1013
1

2

3

330k
9V

LT1004
1.2V

120k
1%

390k
1%

5V
20mA2N5434

+

–

LT10137

5

6

HP5082-2811

100µA
8

4

9V

47k

471N4148

L

10k

10k

2N2905

L = DALE TE-3/Q3/TA。
短絡電流= 30mA。
効率は約75%。
スイッチング・プリレギュレータにより、FET間の電圧降下を200mVに制御。

9V INPUT

VD = 200mV

1013/14 TA12

+
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標準的応用例

5V電源動作、4mA～20mAの電流ループ・トランスミッタ†

–

+

A2
1/2 LT1013

3

2

1–

+

A1
1/2 LT1013

6

5

7

100k

4.3k
5V

8

4

LT1004
1.2V

5V
10µF

4mA TO 20mA OUT 
FULLY FLOATING

8-BIT ACCURACY.†

0.1Ω

68k*

301Ω*

1k
20mA
TRIM

4k*
10k*

2k
4mA
TRIM

INPUT
0V TO 4V

TO INVERTER
DRIVE

T1

1N4002 (4)

1013/14 TA14

+

十分なフローティング調整から4mA～20mAの電流ループ†

–

+

A2
1/2 LT1013

6

5

7

–

+

A1
1/2 LT1013

2

3

1

INPUT
0V TO 4V

1k
4mA
TRIM

4k*

10k*

4.3k
5V

8

4

LT1004
1.2V

2kQ4
2N2222

100pF

5V

0.33
100k

10k*

80k*

10k*
20mA
TRIM

10µF

Q1
2N2905

Q2
2N2905

10k 10k

0.002

820Ω

820Ω

10µF

100Ω*

4mA TO 20mA OUT 
TO LOAD
2.2kΩ MAXIMUM

68Ω

Q3
2N2905

5V

12-BIT ACCURACY.
1% FILM.
T1 = PICO-31080.

†

*

1N4002 (4)

T1
74C04

(6)

1013/14 TA13

+

+
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標準的応用例

5V電源動作の直線化プラチナRTD信号調整装置

–

+
A4

1/4 LT1014

9

10

8
OUTPUT
0V TO 4V = 
0°C TO 400°C
±0.05°C

GAIN TRIM
1k

3.01k

150Ω

–

+
A2

1/4 LT1014

2

3

1

–

+

A3
1/4 LT1014

6

5

7

2M

5k
LINEARITY

200k

200k

2M

50k
ZERO
TRIM

8.25k

274k

10k

–

+

A1
1/4 LT1014

13

12

14

5V

4

11

250k

2.4k
5%

LT1009
2.5V

5V

SENSOR

Q2Q1

167Ω499Ω

1.5k

ROSEMOUNT
118MF

抵抗は全てTRW-MAR-6金属皮膜抵抗。
2Mと200Kの抵抗比マッチング精度は±0.01%。
トリミング手順:
センサを0°Cの値に設定。
出力が0Vになるようにゼロを調整。
センサを100°Cの値に設定。
出力が1.000Vになるように利得を調整。
センサを400°Cの値に設定。
出力が4.000Vになるように直線性を調整。必要に応じてこの手順を繰り返す。

2N4250
(2)

1013/14 TA15

ストレイン・ゲージ・ブリッジ信号調整装置

–

+
1/2 LT1013

5

6

7

0.047

2k GAIN TRIM

46k*

100Ω*

OUTPUT  0V TO 3.5V
  0psi TO 350psi

0.33

100k

10k
ZERO
TRIM

ADE

C

301k

VREF

220

5V

A/Dコンバータに入力する
VOUT=1.2Vの基準電圧。
最大負荷電流1mAの
レシオメトリック動作用

–

+

2

3

1 39k

8

4

5V

1/2 LT1013

0.1

8

5

2

4
100µF

100µF

PRESSURE
TRANSDUCER

350Ω
V ≈ –VREF

LTC1044

精度1%の皮膜抵抗。
圧力変換器-BLH/DHF-350。
丸囲みの文字はピン番号。

*

LT1004
1.2V

1013/14 TA16

+

+
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標準的応用例

LVDT信号調整装置

–

+
LT1013

1

3

2
200k

10k

OUT
0V TO 3V

1µF

100k
14

8

1313

7

12

11

BLK

GRN

BLUE

RD-
BLUE

–

+
LT1011 

7

2

3

1/2 LTC1043

1

8

4

1k

5V

TO PIN 16, LT1043

100k

7.5k

0.01

100k
PHASE

TRIM

LVDTYEL-BLK

–

+
LT1013

7

5

6

5V

–5V

0.0050.005
30k

30k

10k
4.7k

1.2k

1N914

LT1004
1.2V

10µF

2N4338

LVDT = SCHAEVITZ E-100.

FREQUENCY = 
1.5kHz

YEL-RD

1013/14 TA17

+
バイアス電流相殺回路を備えたオペアンプ3回路の計装アンプ

–

+
1/4 LT1014

9

10

8
OUTPUT

–

+
1/4 LT1014

6

5

7

+

–
1/4 LT1014

12

13

14

4

11

R3

R2

R2

R1

RG

R1

+

–
1/4 LT1014

2

3

1

V–

V+

100k

10pF

2R
10M

R
5M

+INPUT

–INPUT

R3

GAIN =   1 + 2R1
RG

R3
R2

標準的な入力バイアス電流<1nA
入力抵抗 = 3R = 15M（表示されている値の場合）
負の同相モードのリミット値 = V– + IB  2R + 30mV

= 150mV（V– = 0V 
IB = 12nAの場合）

2R
10M

1013/14 TA18
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標準的応用例

グランドを基準とした入力および出力を持つ電圧制御電流源

–

+
LT1013

3

2

1

8

4

+

–
A2

LT1013

6

5

7

1M

LT1004
1.2V

1.2k

1N914

0.01Ω
100k 100Ω

120k

30k

VBATT
6V

0.003µF

5V OUTPUT

50k
OUTPUT ADJUST

10

2 4 5

3 8LTC1044
100Ω

1N914
12 OUTPUT

10

2N2219

0.009V DROPOUT AT 5mA OUTPUT.
0.108V DROPOUT AT 100mA OUTPUT.
IQUIESCENT = 850µA.

1013/14 TA19

+

+

6Vバッテリ用の低損失レギュレータ

–

+
1/2 LT1013

3

2

1

8

4

5V

0V TO 2V

1µF

8

11

12

14

7

13

1/2 LTC1043

0.68µF

1k

100Ω1µF

IOUT = 0mA TO 15mA

IOUT =
VIN

100Ω
両電源動作の場合は、
2つのICを両方とも
両電源で動作させる。 1013/14 TA20
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標準的応用例

–

+
1/2 LT1013

1

8

4

3

2

+

–
1/2 LT1013

7

6

5

5V

1M*

5M*

20k

4.22M*

4.22M*

100k

5V

1M*RT1
3.2k

1M*
RT2

6.25k

RTYSI 44201

2.16k*

3.4k*4.3k

TEMPERATURE 
COMPENSATION 

GENERATOR

LT1009
2.5V

5V

680Ω

100Ω
100k

560kMV-209

3.5MHz
XTAL

OSCILLATOR SUPPLY
STABILIZATION

OSCILLATOR
510pF

510pF

3.5MHz OUTPUT
0.03ppm/°C, 0°C TO 70°C

2N2222

精度1%の皮膜抵抗
3.5MHz水晶発振子 = AT板 – 35°20'
RTは水晶振動子の近くに取り付ける
電源電流3mA
サーミスタ-アンプ-バラクタ回路網により、
水晶振動子と逆方向の温度係数が発生し、
発振器全体のドリフトを最小限に抑えられる

*

†

1013/14 TA22

低消費電力、5V駆動の温度補償型水晶発振器（TXCO）†

–

+

LT1013

6

5

7

–

+

LT1013

2
8

4

3

1

1M

1.4M

82k

0.005

2N5114

2N4391

LT1004
1.2V

100k

6V

16V

–16V

0.00510

15VOUT

–15VOUT

200k
VOUT
ADJ

15pF

15pF

1µF

10

16V

–16V

L1
1MHY

2N3904

2N3906

10k

10k

10k

22k

22k

10k

+V Q1 CLK 2

D1 Q1 Q2D2

CLK 1 Q274C74

+

100kHz INPUT

L1 = 24-104 AIE VERNITRON

±5mA OUTPUT
75% EFFICIENCY

6V

74C00

6V

 = 1N4148

1013/14 TA21

+

+

6V～±15V安定化コンバータ
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回路図
LT1013の1/2、LT1014の1/4

9k 9k 1.6k

5k 2k5k

Q5
Q6

1.6k

Q16

Q30

Q14Q13

Q3

Q4

Q1

Q21

400Ω

Q2

Q22

400Ω

Q12

Q11

1.6k

Q15

100Ω

2k

Q9 Q7

Q29

Q17

1.3k
Q20

Q26

10pF

Q8 Q23

Q31

3.9k
21pF

2.5pF

Q32

1k

Q18

Q19

Q25

2.4k 18Ω

100pF

4pF

2k

75pF

Q24

30Ω

42k

14k

Q33

Q34

Q37

Q38

Q40

J1

Q39

Q41

600Ω

800Ω

V–

V+

IN

IN

Q10

OUTPUT

Q35

Q36

Q27

Q28

–

+

1013/14 SD
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パッケージ

J8 0801

.014 – .026
(0.360 – 0.660)

.200
(5.080)

MAX

.015 – .060
(0.381 – 1.524)

.125
3.175
MIN

.100
(2.54)
BSC

.045 – .065
(1.143 – 1.651)

.045 – .068
(1.143 – 1.650)

FULL LEAD
OPTION

.023 – .045
(0.584 – 1.143)

HALF LEAD
OPTION

CORNER LEADS OPTION 
(4 PLCS)

.300 BSC
(7.62 BSC)

.008 – .018
(0.203 – 0.457)

0  – 15

.005
(0.127)

MIN

.405
(10.287)

MAX

.220 – .310
(5.588 – 7.874)

1 2 3 4

8 7 6 5

.025
(0.635)

RAD TYP

注記:リードの寸法は半田浸漬/メッキ・リード
        または錫メッキ・リードに適用される

廃品パッケージ

J14 0801

.045 – .065
(1.143 – 1.651)

.100
(2.54)
BSC.014 – .026

(0.360 – 0.660)

.200
(5.080)

MAX

.015 – .060
(0.381 – 1.524)

.125
(3.175)

MIN

.300 BSC
(7.62 BSC)

.008 – .018
(0.203 – 0.457)

0  – 15

1 2 3 4 5 6 7

.220 – .310
(5.588 – 7.874)

.785
(19.939)

MAX.005
(0.127)

MIN 14 11 891013 12

.025
(0.635)

RAD TYP

注記:リードの寸法は半田浸漬/メッキ・リード
        または錫メッキ・リードに適用される

.200
(5.080)

TYP

.027 – .045
(0.686 – 1.143)

.028 – .034
(0.711 – 0.864)

.110 – .160
(2.794 – 4.064)

INSULATING
STANDOFF

45

H8(TO-5) 0.200 PCD 0204

.050
(1.270)

MAX

    .016 – .021**
(0.406 – 0.533)

  .010 – .045*
(0.254 – 1.143)

SEATING
PLANE

.040
(1.016)

MAX .165 – .185
(4.191 – 4.699)

GAUGE
PLANE

REFERENCE
PLANE

.500 – .750
(12.700 – 19.050)

.305 – .335
(7.747 – 8.509)

.335 – .370
(8.509 – 9.398)

DIA

基準面と取り付け面との間はリード径を制御できない
半田浸漬によるリード仕上げの場合、リード径は .016 – .024

(0.406 – 0.610)

*

**

PIN 1

Hパッケージ
8ピンTO-5メタル・キャン（.200インチPCD）

(Reference LTC DWG # 05-08-1320)

J8パッケージ
8ピンCERDIP（細型0.300インチ、気密封止）

(Reference LTC DWG # 05-08-1110)

Jパッケージ
14ピンCERDIP（細型0.300インチ、気密封止）

(Reference LTC DWG # 05-08-1110)
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パッケージ

N8 1002

.065
(1.651)

TYP

.045 – .065
(1.143 – 1.651)

.130 ± .005
(3.302 ± 0.127)

.020
(0.508)

MIN.018 ± .003
(0.457 ± 0.076)

.120
(3.048)

MIN

1 2 3 4

8 7 6 5

  .255 ± .015*
(6.477 ± 0.381)

  .400*
(10.160)

MAX

.008 – .015
(0.203 – 0.381)

.300 – .325
(7.620 – 8.255)

.325
+.035
–.015
+0.889
–0.3818.255( )

注記:
1.寸法は インチ

(ミリメートル)
*これらの寸法にはモールドのバリおよび突出部を含まない。
 モールドのバリまたは突出部は、.010インチ（0.254mm）を超えないものとする

.100
(2.54)
BSC

N14 1103

.020
(0.508)

MIN

.120
(3.048)

MIN

.130 ± .005
(3.302 ± 0.127)

.045 – .065
(1.143 – 1.651)

.065
(1.651)

TYP

.018 ± .003
(0.457 ± 0.076)

.005
(0.127)

MIN

  .255 ± .015*
(6.477 ± 0.381)

  .770*
(19.558)

MAX

31 2 4 5 6 7

891011121314

.008 – .015
(0.203 – 0.381)

.300 – .325
(7.620 – 8.255)

.325
+.035
–.015
+0.889
–0.3818.255( )

注記:
1.寸法は インチ

(ミリメートル)
*これらの寸法にはモールドのバリおよび突出部を含まない。
 モールドのバリまたは突出部は、.010インチ（0.254mm）を超えないものとする

.100
(2.54)
BSC

N8パッケージ
8ピンPDIP（細型0.300インチ）
(Reference LTC DWG # 05-08-1510)

Nパッケージ
14ピンPDIP（細型0.300インチ）
(Reference LTC DWG # 05-08-1510)
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パッケージ

SO8 0303

.016 – .050
(0.406 – 1.270)

.010 – .020
(0.254 – 0.508)

 45°

0°– 8° TYP
.008 – .010

(0.203 – 0.254)

.053 – .069
(1.346 – 1.752)

.014 – .019
(0.355 – 0.483)

TYP

.004 – .010
(0.101 – 0.254)

.050
(1.270)

BSC

1 2 3 4

.150 – .157
(3.810 – 3.988)

NOTE 3

8 7 6 5

.189 – .197
(4.801 – 5.004)

NOTE 3

.228 – .244
(5.791 – 6.197)

.245
MIN .160 ±.005

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

.045 ±.005
.050 BSC

.030 ±.005
 TYP

インチ
(ミリメートル)

注記:
1.寸法は

2.図は実寸ではない
3.これらの寸法にはモールドのバリおよび突出部を含まない。
   モールドのバリまたは突出部は、.006"（0.15mm）を超えないものとする

S16 (WIDE) 0502

NOTE 3

.398 – .413
(10.109 – 10.490)

NOTE 4

16 15 14 13 12 11 10 9

1

N

2 3 4 5 6 7 8

N/2

.394 – .419
(10.007 – 10.643)

.037 – .045
(0.940 – 1.143)

.004 – .012
(0.102 – 0.305)

.093 – .104
(2.362 – 2.642)

.050
(1.270)

BSC
.014 – .019

(0.356 – 0.482)
TYP

0° – 8° TYP

NOTE 3
.009 – .013

(0.229 – 0.330)

.005
(0.127)

RAD MIN

.016 – .050
(0.406 – 1.270)

.291 – .299
(7.391 – 7.595)

NOTE 4

 45°.010 – .029
(0.254 – 0.737)

インチ
(ミリメートル)

注記:
1.寸法は

2.図は実寸ではない
3.パッケージの1ピン識別標識、上面のノッチ、および底面のキャビティは、製造上のオプション。
   製品はいずれかのオプションがない状態で供給される場合がある
4.これらの寸法にはモールドのバリおよび突出部を含まない。
   モールドのバリまたは突出部は、0.006"（0.15mm）を超えないものとする

.420
MIN

.325 ±.005

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

.045 ±.005

N

1 2 3 N/2

.050 BSC.030 ±.005
TYP

S6パッケージ
6ピン・プラスチックTSOT-23

(Reference LTC DWG # 05-08-1636)

SWパッケージ
XXピン・プラスチック・スモール・アウトライン（ワイド型0.300インチ）

(Reference LTC DWG # 05-08-1620)
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改訂履歴

REV 日付 説明 ページ番号
D 05/10 標準的応用例「熱線風速計」に対する更新情報

関連製品の更新
12
26

（改訂履歴はRev Dから開始）

リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は 
一切負いません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料は 
あくまでも参考資料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。
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関連製品

標準的応用例

製品番号 説明 注釈
LT2078/LT2079 デュアル/クワッド50µA単一電源高精度アンプ IS最大値：50µA、VOS

LT2178/LT2179 デュアル/クワッド17µA単一電源高精度アンプ IS最大値：17µA、VOS

LTC6081/LTC6082 デュアル/クワッド400µA高精度レール･トゥ･レール・アンプ VS = 2.7V～6V、IS最大値：400µA、VOS：70µV、TCVOS

LTC6078/LTC6079 デュアル/クワッド72µA高精度レール･トゥ･レール・アンプ VS = 2.7V～6V、IS最大値：72µA、VOS：25µV、TCVOS

6Vバッテリ用の昇圧スイッチング・レギュレータ

–

+
–

+
LT1013

5 8

4

6

7

LT1013

3

2

1

0.1

200kLT1004
1.2V

130k

300Ω

OUTPUT
15V

50mA
INPUT

6V

100

1N5821

2N5262

L1
1MHY

2.2

5.6k

5.6k

220pF

220k1M

22k
2N2222

0.001

LT = AIE–VERNITRON 24–104
78% EFFICIENCY 1013/14 TA23

+

+


